Rozigczniki Izolacyjne FOTTON SISO
w obudowie IP66
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Zakres stosowania rozlacznikdw izolacyjnych
B FOTTON SIS0
- Instalacje pradu statego
oC - Instalacje fotowoltaiczne
- typoszereq pradowy 16,25,32,40,63A
- - typoszereg napieciowy 600,800,1000v DC
e - klasa ochrony chudowy IPGE
IR
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